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BF 420
BF 422

SILIZIUM - NPFN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN

mit Komplementiriypen BF 421 / BF 423
fiir Video-B-Endstufen in Fernsehempflingern

!I:hl.‘lill:hl Daten:

Gehiuse;: Kunstatoff,
=~ JEDEC TD-02

MaBangaben in mm.

LT
Kurzdateni BF 420 BF 422
Kollektor-Sperrspannung uI:B 0" BAX. 300 250 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ch p = max 300 ¥
1.1':: g = max. 280 V

Eollektorstrom, Scheitelwert [E N ™ max. 100 mi
Gesamtverlustleistung bei Ilu S 2s”c Ptnt = BAX. B30 =W
Sperrschichttemperatur lJ = mAX. 150 e
Gleichstromverstirkung 5

bei UEE-ZUT, lcnﬂb-.i B - 50
Transit=Frequenz 5

bei t{.‘E = 10 V, IE = 10 mA fl' = 60 MHz
Kollektor-Emitter-HF-Restspannung

bei IC = 25 mi U.:B sat HF - 20 v
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Absolute Gremswertes (gliltig bis %) pax

)

Kollektor-Sperrspannung bei I, = 03

Eollektor=Emitter=-Sperrspannung
bei 1.. w 2,7 kils

bei I’ = 03
Emitter=-Sperrspannung bei I': = 03
Kollektorstrom, Mittelwert:
KEollektorstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei ‘I'.l s 28%: 1]
Sperrschichttemperaturs
Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

gwischen Sperrschicht und Umgebung: 1]

[} Transistor mit max. 4 mm langen AnschluBdrihten

Transistor BF420

Datasheet
BF 420 BF 422

max. 300 250 WV
mAX 300 v
mAX . 250 ¥V
mAX. 5 v
mAX. 50 mA
WAX . 100 mA
mAX. 830 mW
max. 150 “c
min -68 °c
WA . 150 |"l:
<
b1 150 E/W

auf Leiterplatte mit min. 10 mm x 10 mm Kupferfliiche fiir den Kollektor-

anschluld
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Eennwertei bei -IJ = EE“C, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Restatrom

bei Iy = 0, Uy = 200 Vs Ien o S 10 m
Eollektor-Emitter-Heststrom . ¢

bei l“ = 2,7 kQ, Ul:‘.l = 200 V, IIJ m 150°Cs Il:l R - 10 A
Emitter-Reststrom ¢

bei IC-IJ, [I'x.lli'f'l Il'.lﬂl - 10 pA
Gleichatromverstirkung 3

bei Ugy = 20 V, I, = 25 mAs B 2 B0
Iransit=-Frequenz

bei Ugp = 10 V, I = 10 mA, f, = 35 Miz: ty & 60 MH:z
Kollektor-Emitter-Restspannung P,

bei I, = 30 mA, Iy = B mAs Uep st = 0:8 V
Kollektor-Emitte r-HF-Restspannung 1:I

bei ll: = 25 mA, &J = 1507Cs UBI sat HF * 20 v
Rilckvirkungskapazitit <

bei “‘-’;l = 30 V, Il: =0, f = 1 MHz: cl!l = 1,6 pF

1',! Die Hochfrequene-Kollektor-Emitter-Restspannung U“ sat H ist diejenige
Kollektor-Emitter-Restspannung, bei der in einer puktilrﬁm Schaltung die
Kleinsignalverstiirkung auf 80 % des Wertes bei U, = 50 V abgesunken ist;
Eine weitere Erniedrigung ven Um ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-
rungen,
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